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STUDENTE: …………………………………..
CIRCUITI CON AMPLIFICATORI  OPERAZIONALI

1) Realizzare un Trigger di Schmitt secondo lo schema in figura (Vcc=12V):
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a) Fissato R1=22k, dimensionare la resistenza R2 e la tensione di alimentazione Vr in modo da ottenere un valore dell’isteresi pari a  V=V1-V2=………….V e una soglia di scatto V1=5V. Riportare le espressioni utilizzate per il calcolo dell’isteresi e della prima soglia di scatto V1:

…………………………………………………………………………………………………………

Riportare i valori dei componenti e della tensione di alimentazione utilizzati:

R1=…………………….         R2=…………………….       Vr=…………………….. .

b) Misurare le due soglie di scatto del circuito utilizzando un’onda triangolare come segnale in ingresso e riportare, nello stesso grafico, il segnale in ingresso ed in uscita:

V1=……………….……         V2=…………………… .
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c) Modificare la soglia di scatto V1 portandola a V1=6V senza modificare l’isteresi. Indicare quale o quali parametri del circuito sono stati variati e riportarne i nuovi valori:

………………………………………………………………………………………………………..

Misurare la nuova soglia di scatto e riportarne il valore:     V1=…………………………

2) Realizzare un multivibratore astabile secondo lo schema in figura:
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a) Riportare l’equazione relativa alla frequenza di oscillazione del circuito:

…………………………………………………………………………………………………………

Scelte le resistenze R1 e R2 tali che R1/R2=1 e C=0.1F, calcolare R’ in modo da ottenere una 

frequenza di oscillazione pari a f=……………kHz:

 R’=……………...

Riportare i valori dei componenti utilizzati e della frequenza di oscillazione misurata.

R1=……………….    R2=………………   R’=…………………….        f=…………………. .

b) Variare la resistenza R2 in modo da incrementare la frequenza di oscillazione del…….% rispetto a quella calcolata nel punto a). Riportare i valori delle resistenze utilizzate e la frequenza di oscillazione misurata:

R1=…………………….            R2=…………………….             f=……………………….

Riportare in grafico i segnali in uscita e sul piedino invertente:
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3) Realizzare la somma analogica tra un livello di tensione V1=0.5V ed un segnale sinusoidale a valor medio nullo e di ampiezza picco-picco V2=0.5V, con il circuito il cui schema è rappresentato in figura:
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a) Riportare l’espressione di  Vout in funzione di V1 e V2.

………………………………………………………………………………………………………

b) Dimensionare le resistenze in modo da ottenere la somma di V1 e V2 con un’amplificazione

 A= - …………….. 

Riportare i valori delle resistenze utilizzate:

R0=………..……    R1=……….….....   R2=…………..….     R3=…………..….. .

c) Misurare e riportare l’amplificazione in tensione A del circuito:

A=…………………………………….   

Riportare i segnali osservati sul piedino invertente ed in uscita nello stesso grafico tensione-tempo:
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d) Incrementare il valore della tensione V1 fino ad osservare la distorsione del segnale d’uscita. Riportare il valore della tensione V1 al quale inizia la distorsione: 

……………………………………………………………………………………………………

e) Portare il livello di tensione V1 a zero. Variare la frequenza di V2 e riportare in grafico l’amplificazione del circuito in funzione del logaritmo della frequenza:
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Riportare i valori delle frequenze di taglio ricavate dal grafico:

…………………………………………………………………………………………………………
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